
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Kierunek studiów: Studia Doktoranckie WIiTCh Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: D

Stopień studiów: III

Specjalności: Technologia Chemiczna

1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu III Procesy wytwarzania nanomateriałów

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Kod przedmiotu WITCh D oIIIS C1 13/14

Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 1.00

Semestry 3

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykłady Ćwiczenia Laboratorium
Laboratorium
komputero-

we
Projekt Seminarium

3 15 0 0 0 0 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie wybranych procesow wytwarzania nanomaterialow, mechanizmow tworzenia sie nanoczastek i na-
nowarstw, oraz metod wytwarzania nanoproszkow

Kod archiwizacji: 59950929
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4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 bez dalszych wymagan wstepnych

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza KT WO1 Wiedza

EK2 Wiedza KT W02 Wiedza

EK3 Wiedza KI W04 Wiedza

EK4 Umiejętności KI K01 Umiejetnosci

EK5 Umiejętności KT K06 Umiejetnosci

6 Treści programowe

Wykłady

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1 Procesy fizyczne i mechanizmy reakcji chemicznych prowadzace do wytwarzania
nanomaterialow 15

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

N2 Prezentacje multimedialne
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8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 0

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 5

Opracowanie wyników 5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 5

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Kolokwium

Ocena podsumowująca

P1 Egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 obecnosc na wykladach

Ocena aktywności bez udziału nauczyciela

B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 3.0 obecnosc na wykladach i prezentacja

Na ocenę 3.5 obecnosc na wykladach i prezentacja i 50 % punktow z kolokwium

Na ocenę 4.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 60 % punktow z kolokwium
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Na ocenę 4.5 obecnosc na wykladach i prezentacja i 70 % punktow z kolokwium

Na ocenę 5.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 80 % punktow z kolokwium

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 50 % punktow z kolokwium

Na ocenę 3.5 obecnosc na wykladach i prezentacja i 60 % punktow z kolokwium

Na ocenę 4.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 70 % punktow z kolokwium

Na ocenę 4.5 obecnosc na wykladach i prezentacja i 80 % punktow z kolokwium

Na ocenę 5.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 90 % punktow z kolokwium

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 60 % punktow z kolokwium

Na ocenę 3.5 obecnosc na wykladach i prezentacja i 70 % punktow z kolokwium

Na ocenę 4.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 80 % punktow z kolokwium

Na ocenę 4.5 obecnosc na wykladach i prezentacja i 90 % punktow z kolokwium

Na ocenę 5.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 95 % punktow z kolokwium

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 60 % punktow z kolokwium

Na ocenę 3.5 obecnosc na wykladach i prezentacja i 70 % punktow z kolokwium

Na ocenę 4.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 80 % punktow z kolokwium

Na ocenę 4.5 obecnosc na wykladach i prezentacja i 90 % punktow z kolokwium

Na ocenę 5.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 100 % punktow z kolokwium

Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 50 % punktow z kolokwium

Na ocenę 3.5 obecnosc na wykladach i prezentacja i 60 % punktow z kolokwium

Na ocenę 4.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 70 % punktow z kolokwium

Na ocenę 4.5 obecnosc na wykladach i prezentacja i 80 % punktow z kolokwium

Na ocenę 5.0 obecnosc na wykladach i prezentacja i 90 % punktow z kolokwium
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10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

KT_W01,
KT_W02,
KI_K01,
KI_U04,
KT_U06

Cel 1 W1 N1 N2 F1 P1

EK2

KT_W01,
KT_W02,
KT_W03,
KT_W04,
KI_W04,
KI_K01

Cel 1 W1 N1 N2 F1 P1

EK3

KT_W01,
KT_W02,
KI_W04,
KI_W05,
KI_K02,
KI_K03

Cel 1 W1 N1 N2 F1 P1

EK4

KT_W01,
KT_W02,
KI_K02,
KI_K03

Cel 1 W1 N1 N2 F1 P1

EK5

KT_W01,
KT_W02,
KI_K01,
KI_K02,
KI_K03

Cel 1 W1 N1 N2 F1 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Dobrzanski — Podstawy Nauki o Materialach, Gliwice, 2002, WNT

[2 ] West — Basic Solid State Chemistry, New York, 1994, J. Wiley

[3 ] Jolivet — Metal Oxide Chemistry and Synthesis, New York, 2000, J. Wiley

[4 ] Smart — Solid State Chemistry, New York, 2005, Taylor Francis
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Literatura uzupełniająca

[1 ] Bhushan — Handbook of Nanotechnology, Berlin, 2004, Springer

[2 ] Rosenholm — Handbook of Surface and Colloid Chemistry, New York, 2009, Taylor Francis

Literatura dodatkowa

[1 ] Chimie douce, Sol-Gel Chemistry - in Internet

[2 ] http://www.worldscibooks.com/environsci/p488.html

[3 ] Suhas Bhandarkar, SolGel Processing for Optical Communication Technology, J. Am. Ceram. Soc., 87 [7]
11801199 (2004)

[4 ] Jimmy C. Yu, Nanoparticle Synthesis, University of Hong Kong - in Internet

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr hab. inż. Julian Plewa (kontakt: plewa@fh-muenster.de)

Osoby prowadzące przedmiot

1 dr hab.inz. Julian Plewa (kontakt: plewa@fh-muenster.de)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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